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SI53306-B-GM Details PDF

SI53306-B-GM
Número de pieza del fabricante: SI53306-B-GM

Fabricante / Marca: Energy Micro (Silicon Labs)

Parte de la descripción: IC BUFFER/LEVEL XLATOR 1:4 16QFN

Especificaciones: SI53306-B-GM.pdf

Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS

Condición de stock: New original, 5366 pcs Stock Available.

Nave de: Hong Kong

Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Presupuesto

Número de pieza SI53306-B-GM

Fabricante Energy Micro (Silicon Labs)

Descripción IC BUFFER/LEVEL XLATOR 1:4 16QFN

Categoría
Circuitos integrados (CI) > Reloj / temporización -

Buffers de reloj, controlaEstado de la pieza 5366 pcs Stock

Suministro de voltaje 1.71 V ~ 3.63 V

Tipo Fanout Buffer (Distribution), Translator

Paquete del dispositivo 16-QFN (3x3)

Serie -

Relación - Entrada: Salida 1:4

embalaje Tube

Paquete / Cubierta 16-VFQFN Exposed Pad

Salida CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL

Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C

Número de circuitos 1

Tipo de montaje Surface Mount

Entrada CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL

Frecuencia - Max 725MHz

Diferencial - Entrada: salida Yes/Yes

SI53306-B-GMR
Silicon Labs
IC BUFFER/LEVEL XLATOR 1:4
16QFN

SI53307-B-GM
Silicon Labs
IC CLK BUFFER 2:4 725MHZ
16QFN

SI53304-B-GM
Silicon Labs
IC TRANSLATOR BUFF/LEVEL
32QFN

SI53307-B-GMR
Silicon Labs
IC CLK BUFFER 2:4 725MHZ
16QFN

SI53305-B-GM
Silicon Labs
IC TRANSLATOR BUFF/LEVEL
44QFN

SI53304-B-GMR
Silicon Labs
IC TRANSLATOR BUFF/LEVEL
32QFN

SI53303-B-GMR
Silicon Labs
IC TRANSLATOR BUFF/LEVEL
44QFN

SI53308-B-GM
Silicon Labs
IC BUFFER/LEVEL XLATOR 1:3
32QFN
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